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[S4]M*» 46%fiA{Mr 

[573«« 

-5ft«5t&A#fi i AaJC««»%«(2,4 > 5)«lift 
*f«3) ttA.l»«S^*ft(4^)«IUK*(3)f»Jft« 

#TJ*-*fc<2) «ttJE(i)SlPRAtt6»(6). « 

««^ftfr*(Msrarr)Bt,*ft(2,5)^« «r*«*tt 
A^ir^^»& v ^ibRr^&(4)^A«« J ^A # 

filfc «JFET* # 4^##*K8)J« 
-*3»fc<4)# jfct, ^EMOSFET»fi > ««|ft(4)3W^* 




o 
o 



£ B 9 8 fl^( JFET), * + «t-gta^^fefe^-^*^^^**^ (1) ' 

***-JMMM*iMMMMfc Oa) ^&i^-<fe*- (2) -h, ^A 

<4) %L3-lT Oa) -t, ^A#^ 
ifcSM*^£--&*M**t>& (3b) SIf*'** (4) -t. 
fcfctf* (5) »X-f*-*MMM3b> -t, W**-**. 

(2) ***t*l (5) *J)*AA*t*»*»'»*. 
|5^*.*t (4) *Aa*f«W. ijKJfc* (4) *» 
(5) «.^r-»t^- (3a) *.£~&*MK3b) ^A#A^*r 
— «fe.*i (2) / (i) ( 6) , 

+ + (8) «^ (2> • 

jjS^fefe. ( 4) J^*.* (5) «4UMP**-fc.' 

( 8) JL*^#*L (4) (2) **0H££-*.fc ( 5) 

4fcjF-.f-.fMfr (MOSFET) , ^t^-K.&'fr't-fe^^-^*'** 

+ (l) , *4M**-f-. *A#-**.*»**4*#*<a) 

ftJL-MJ-A<l>-t. *A*-lMMM*iMMMMfc (3a) 

(2) -t, ^A$^<k*U^*##>& < 4) Sit^'W 
(3a) -t, *}&%^it**«>X-&&*tft& <3b>«-f*-** 
(4) i, »A#5.**L*i**#«-* (5) M>T*-iMMM3b> 

*aS5-*«L(4) #AA*f«<t*. ******** 
0n*,£~fc*t (4) *>#r-Bt3i^fe*L(5) A^r-BL^- (3a) *>3^#. 

J£#l (3b) #**A-r*MM5-**- (2) **/ A*W*A(1) 

(6) , #A#**1W«Mi»«MMH(') M-ftf 
-eus^fefc. (4) ^»r-a#jL^tt- ( 6) -t. *A**tf 

(2) S|»J!r«.j|tS.**L( 5)' 
1**»iiL (9) W + (8) ftlfW-tft (2) . 

A£SM6) «**<FA-AW«.***A (7) *-*r«-<fe& (5) 



M&b, 1/1 





+2 -r3 ±— K T— :. 


fi X2 X3 3/17 





-t. 

(2) £*tA (l) -h&S-^B, ##i*J"F#jfe (l) «A3*h« + IS] 

2, 4, 5) (8) 

4- «L**L*|^-^1^26d«3a:^^*^. -f-f-IM* 

*K8)*6#A» £A. **Aifc#t***.4-?-**r*. 

5. *M*fefl£-*-i*2«***j&A#-?. A*** 
Si (9) AUt^ss^-SH*- (8) **#t-f#«.* — (2) *>0r-St|? 

10 *L(5)4LfiK #^>g^&;fc^A##i£fr U) ft^#-*F£-. 

6- 1 W%*t^A*^. f% -f -?-4MMK 8) 

7- ***UH**' 1 ***** A**. *4M**-f . A*tffcat< 9) 
I*.*.****-*-** (8) «*t^*r«.^- (2) — (5) fefefSJ. 

15 #JHt*t<4> #ttpn&=te^tt*;i.^t#nMji£4p#ii. 

8. *Mt*U**£.2«»*atj*A4MF. 4HMMM7) 

#*L (4) MttfeJMHHgAJMbftM (7) . 
20 10- — ^♦JSfe***.^*i.JLfT**«*«: i a4**W**. * 

t/ST-fltA^-t- 'fcfe^-f-*#*f*A«-f-«#J& ( l ) . i". 
«3-*e,te«T#3*: ^.flj-BMJ-jfc ( 1) -tit** A* — <fe#l#-f-'fe 
*hH-A(2); #]J8;*.*iJi£, — *.*L(2) -L#A***J*. ( 10) 
^AJL^jLi 1 -^^-*,^ ( 2) (1) tt&fr ( 6) ; 

25 ^^r«.-^*,>ir (2) :M&A*!"8L#Jl£18M6) ^*r-Btit*lJ& (10) _t 

3? — (3a) > #»A|5 — %*ttf^fc# 

#K4>. 35^&igL# Ob) ^4^^.'fe.*L^-?-'fc#fl- (5) ; mm 

f JR. ( 10) Jitt 

*IU6it.*.-f-j|E — fc*L (2) Ji««rT*4<fc*|.#-- A* jL-f 

30 — <fc*L (2) W A^«.#A (1) «c.*«ft6flh (6) ; 

# — (2) ^m^X^ltr < 6) .t. )t*-T*-ti*A4'*-f-t-'ft- 
4t+**##J&A"«*A**jftA#-**S»*l*»*. (A*.* 



(4) -F*.#*#A*-#i«aAiMf 

(9) . 

11. *Mfc;fc#]**10#:fr*. * t«t**-** A 
#^-5-^*&*L6.&-8^ (MOSFET) , *4MML;f-*fc*M***#i.*- 

*L ( 4) & few 

13- ;fMfcfc.*l** 12 ##*t£iS ai.i±ife#'B-^«.M*. 

(4) ;$-*#fe ; fc#^&IMfc#>&>& (7) .. 

14- #-4&*L#l*£ 10 tt^*, 3S-fe*l(2),Mt 
(l) .fcMttH. ftA^*A#A(D. 



x ; Mm, 1/1 



mi&Kst +2 *3 ±— M T — M X2 X3 5/17 



- & w % 

jM*A####fc***M& ( FET ) -*L#*I** 

io B l itf*tt#--t;LfT B i**TWaW*aW% 

sMt&fr'f Qm+iriT CH la lb) . itS., *4l^»*Lai.it&fr 

15 £,iM*;fe£^#. ^Jfe*-?-*^***.-*-?-*. "B 1 *&'T 

lOnm A Si:H «^*#^&#$J&&* i f ( D. 

B. Thomasson ^A-, EEEE El. Dev. Lett.^ 18 % 117 3? 1997 -f- 3 

) . TT*4rJ^ftjfi.^**L«:S:^t#Jfe.-t. &-fc*fe < SiN) 
i&,&«:3.£ia:»*L-t, lOnm Si:H 

to**B^»*l«4rJ(,#J&, **:MS. B lb ?F*T^*J&&#^ 
# ^ — >M»9 A. Dodabapur 3FA., Appl. Phys. Lett. % 69 % Mil 
-29 1996 ^ 12 /J), iti, tf***^*****^*** 

la #*LS:5.^*tJ&-t> 
25 *fei&£^^r«iiitffi^^*:**-^**A«^^-. 



mm, 1/1 * 



W.%iR^r +2 ^-3 ±—M T— K X2 X3 6/17 



Bj", A 'h^i*. Sfc- 
Hlc JM*7 4Mr&*.ti-f-ft JFET*t##*^*£>fe«H, i£## 
5 <K.T# n #il JFET. 

*##T«;&*flttA*f'Att5£;fo. HA, MAtta**** 
#3QjU|.;£#jL/L*»tttttt«*&£A4M?- 
(JFET) jfb^A&feftttJtAA*-? (MOSFET) , B # 

A «» A 

&*##:fcA<fT##. 3.#«tW8«*jt 

15 A4MF*4Mfc*&ft. 

*)*>, 5563077(H.C.Ha)t^^T— #*^*jt^il^^ 

BA, ^#jL^it*S^f-»rt, A**** 
it *t * ft A * ± * 1 64 ^. £ »J -f- jt * * * *> « £ * *& * * -t 

25 2*.. 

« T « *SL-t St B # A . >ML « tf M * A A * 
f- (JFET) -f. *A* JHfcJL^ttA-t, 
«A*-*MMI^*IMt*l-A*A-f **Lfc, *A* — **L*4 + 

30 i-^^^%.*L-L, #A#^fe*^ # — 
#«|S—ii»j|5=L^*jW;& A A*tf A*.**, 



fathR-* *2 -5-3 ±— M T—Ji X2 X3 . 7/17 



*tjM*-6«S«% ^AA#^###^^#*^#^ft£^0rft 

^Afr^f (MOSFET) , # A # — Aft 

i^#j&-t, ^A#-&^#ifci&##A^A^£--'fefc.-t, ^A 

«rft^ — «.*L«A 8 a s^f-^**L, *» 

|5 =• **UUSfft|5 -*fcJ&*^A#JL-r/i>rft£ -**.*•/ * 
#ft#A*-#j«6Sh ^A*Hfc^A##£^fc#&^#:W-Aft£^ 
#rftj£ — **i*»#ft#i£8Kt. #AA*MH&**-f$-#-. #£#r 

***TiH-ft3t ■!•«■«.#-:**.. fete^ftfriMMM***.****** 

^] « *4 it ^ *t>s. A * *& * * T « £ ft « -t it n tfj $> 

20 flfl^it, ^L^-%.*LJi^A*ifci«Je.*A 

JL#;fc^0rft3i — feftW A%ft#A«&«h ^Jifrft-^feA^ftA 
*r ft # A £ ft- fit ft iJ JR. -t ^ & * A ft A 5 & ft « £ — & *■ 
*A#-**L*S*t##1-. S-JMMMH*** .2.**.** 

— A^ft#A#-ft#£Sh £^ft£-feft^#r-ft£JL 

c ft*.*/*) #/^ft£-*^ft3^*.ft 
2L#A«ftftA^#*Mitt/i>rft£— M.#A#X.*.*> 
30 #A*f*»ft. 

JMtjft A 4i^ft*A&fe*tt ( MOSFET) 4fcA 



ism, 1-/1 ; 



m&R^r +2 -r3 ±— M T-M X2 xs 8/17 




m 3 £.£.£.41 MOSFET £*fc"M , 

B 4m **T>ML«****«^* #+**A* 

#A**fr£**£A**> a. 

15 ffl 5a, '5b A MOSFET 

B 2 TW«W»***W ( JFET) # *»«T 

2. £ttA-L, M* A* 

20 4 £|C=.«*L£4Ji. fti*AI,*f«? 

~**L**S 3b. 3b .fc, ai«Ai.*f«$ 

-=%.*ltt-r 5. 

4l#A**«**AA4MF>1-> # — **L2*»*.2.**.S*JJ* 
A*********** Mi*^. # — **.4#A»H. *• 
25 35=-*,#L4. SXJMMt-Sa. 3b S:if?-tfe 2 -t, 

4=6^*. -f-3.fc£~#»35.H-*.*l 4. 5 JUfcJt* 3 

JL4tJ&l *.|E — **L2A*Al-t#A#JL^tt-«*l*-A 

30 T**.#A. ^ AA**it*tA**.-f-f-*#****-1 E -**-**' 
8 ax 5 6 



l/i 





mi&R-*f +2 ^-3 J:-"jS T-K X2 X3 9/17 




. * • • • . 

• • • • • I- 

• . . - • • • ••• • - 

• ••••• * • • 

mm • • ■•• * 

2. *4*2^^-fMH*-8iS.£^&pii&. JM~#Jl# 9 
-^##8 t p^it&nSjit, #*^-*.*L2fr^ 
5 JSl3g.#, JM^-t^f*MS. 4 *ttt pn *£#t^P. ffl2 
fftiF&VUZM ( JFET ) . — 2 

^tt&T^&^Mjiltt^^. pn «.fc 

S 3 * A T #-#*3L»8 MOSFET «£*M3.*«TjUt4W@ 

10 2. £«>gr-h, &M££-&S£-4M$ifc^#*|->& 3a, 
£.£-ifc£Mt- 3a -t, i£i#& 8 1,^**£~>fe*ti$;J5— - 
to*"k&. — 4 -t, 3MM£tt£.i& 
##3b, >?-W3bi, M#AA4MFtig =-fe*L#-^.fe.# 

fl"^ 5. 

15 MOSFET H, <fe45.2 ^-*,*L 5 ^j5>] ^ 

A*M»*ft. A4^-iL^\ # — fe*L4 *>|5-=-fc*t4, 5 
iL«,^3a. 3b — *.*L 2 -t, ft^**?-t*L2># 

=.%*L 4. 5 A&i^ 3 1 6t- 
20 ^t^-'fc4i2^#^l-t^A#jL^tt-6^-8->&W^^^^ i 

«fe*L5-t. #JL#«-6-t^l^Tl!|i*.^-'fc*L2, &XnT 
25 ^&^«.AiL*U^^*l.+-^fr#=H-«^r*+^##>&. **L4i4it 

&*f-#ilnUt£;fr& + -^**Hl-8 +. — 2 

4rJl^^fc*b4 : --5-#-^*t J gL&<^ ; f- (MOSFET) . — 

5 



iex "%m, 1/1 



Ifl&RTT +2 -^3 ±— M T—1S. X2 X3 10/17 



£>h ^*.,§:2^£-fefc.i£:ii^£>MiA-t, if A* IB . 

^. 9 2£r#£*fe'W t^^-**l-g"»3l-^#JL^Ifr 6 W 

A«*-f-. *i6 i m&Gtir. its., ^^jL^fihw*^ 

T ft J*<g~a 4a-e #^iL 93 # M f$ «Ut**) it « SfcjS. A * <f 

4tJBH!;9t»f|-M4-». &it«/J«^*&#sii*.^ A* JlA*. 

>&ffi*f, S 4a-e ^T^J-glT^TfrW^SXtf^^lt^, 

15 *>a 4a -f^%.#*t>& 2 * 6 Jf 

*L. £-^%#*!-2-fc, 

ML, 2-t%&$ji4r£{;fir 11 tbJhm&MWLM: 10. 

M^.-rH.4b. fc«i>i^f-iSf*. &a 4c 0r^tt£-^J. 

#4. #A*— **M& 3b^AA^^^^-'fc*L^-^%. 
#*|->&5te«A^*Ji. <W>-Gt*m*iSt:2Ri€, >&3> 4. 5 
-?- 4 — *.*L 2 Jg. 10-MFl£iJMP4', 4»B 4c 

^.^Wi^^JSfL, 4:tkX f *MSL±tf3Mc*>*.iM8Ll*i 

25 it^-^^J^^iti-W^^W^A. 4-*xMum 10 *»#-t 

— fc*S- 2 A*tA 1 £fr 6. 

30 #*+8. ^Jt*«+*#. 8 A4L£-«>&4*i*#». ££-fe=fe2 



W^R-t 4-2-5-3 ±— J?l T-jJl X2 X3 11/17 



5 #^ 7 a*«A MOSFET 44**^1, # i^&jt <fe.#>£^. T«>£- 

mis, m&XK&^MV 7, 

10 *L^#ifc^-fr7. 4 
A. 

£S 5a J^*#3--C£#3£*J£4£T#&^#7J&, .&B 5b % 

4ft**tA*4MF. :MU**jftA#-** JFET, JH4M4#-£ttJBftJi 
A 8 MESFET**. 

MOSFET. * «4Mt-&TiSliKJb5'A£/l! -f 



nm, 1/1 



^/^Tt- -r2 -^3 ±—M T— Jff X2 X3 12/17 




AstA-S-A^f". 

— ifciJ*^tf«&#A**AA#-*T**#A***#'.2-* 
JS- -f- AA m & A & # # * * # *> # * * ft A £ -T * # * -» -5- * 
10 t 

vlsi it#«e.*»**i*.: Ax+rgr 

AM & JFET MOSFET. 



8 
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]Z¥b, 1/1 



ELtett t2 t3 ±—M T— jR X2 X3 15/17 




a 3 



3 




4 



"Mm, 1/1 



mifcR^- + 2 -=-3 ±—M T-M X2 X3 17/17 




5 



